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Die Anschliisse haoen folgende Punktion:

A P.Aa 14 16—bit-AdreBbus-AuBginge
b #..D 7 g=bit~bidirektionaler Datenbus

WR Schreibanforderung
hon Leseanford erang
oh Ein=/Ausgabe-Anforderung, Ausgang
UGG Betriehsapannung
- Spelcheranforderung
h: Yol Busanforderungebestitigung, Elngang
- BT Busanforderungsbestitigung, Ausgang
Diiifka:le) BusanfordeTung
§ TETTETY Baustelnanowahl
: IET Interrupt-Freigabe, Eipgang
britd Interruptanferderurgz, Eingang
IEQ Interrupt-Freigave, Ausgang
Ugg Besngapotential OV
) ¥ Maschinenzyklue I 1, Ausgang
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WI‘__O_ . ~ Ep liefert als Einkanal=Schaltkreis alle Adressen-, Zeit- ond Eontrollsipgnale fiir den
Transafer ven Datenblticken zwisahen zwel Toren des UA BBD D-/UB 880 D-Systems und/foder das
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Prilfen ven Blocken auf bestimmie Bytes.
Vollgepufferte Adresaen und Bleckléngenregister vorhanden, d. he die Daten Pilr d¢ie niichete
E R Operation kbnnen geladen werden, ohne die momentanen Daten zu zerstiren.
sk ' Wihrend eines Tranefera wird eine Adresse fir die Lede- und eine flir die Schrelboperation
WE erzeugt.
=iz ' Eine volletdndig ausgefilhrte Operation kamn automatlech oder auf Befshl wiederholt werden.
USROE‘ ("huto reatart™ oder "Load") .
CErwaT E - Das Zeitverhalten der Tore imi prograsmiervar. (Anpaseung an die Gegchwindigkelt angeschlos=

sener peripherer Gerdte)
Die DMA kann softwaremiBig freigegeben, gesperrt oder rlickgesetzd werdetl,
prioritétakmekadierung der Bauateine bel mehreren DMA-Kanidilen
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= Juchvaten bis zu 2 MByte widglich

Ua 858 D, UB

- Sie kann otue Unterbrechung des Tranefers signalisieren, dal elne bestimnte Anzahl ven

Bytes (bertragen worden ist.

Operationsmodess

- 1-Byte-Ubertragung (Zs wird 1 Byte pro BOSRG-Anforderung libertragen)

- Peripheriegestenerte Operation "burst" (Die Operaticn 1Huft, solange die Peripherie das

READY-Signal aktiv h¥lt)

858 D

- Prograpmgesteuerte Operation “contimuous™ (Die Cperaiion lHuft bis ein Elock mit im Programm

festgelepter lénge abgearbeitet ist)

Interrupt mach:

- Blockende
~ Auffinden elnes beatimmten Bytes
- READY akilv progreemierbar

Grenzwerte:

Bezugepotential Kurzzeichen Mefbed. min, 5518 T, Einhelt
{ 'LIss = OV}

Beitrlebsspanmung Uga -0,5 T
Eingangsapaomung U -0,5% 7T ¥
Betriebetsnpera tur ‘?a 9 7O %a
Iagertemperatur Gstg =58 125 Og
Verlustleistung Py 1,1 W
Statische Kennwerte:

(T, =0...70%,

Bezngapotential USS=DV)

Betriebaspannung Uap 4,15 5 5,25 v
Eingangsspannung ]'.l_)w UIL -0,3 0,8 v
Eingangespannuog High Up, 2,0 5,5 ¥
Takteingangasvannung low UILG =0,3 0,45 ¥
Takteingangaepannung High  Uppa UGG-O,G 545 v
Ansgangsapannung Low UOL I°L=1,BmA 0,4 ¥
Ausgangsspannung High UOH Top=0.20md 2,4 v
Stromaufoahme Tus to=400ne 200 w4
Fingangastrom Ix UzmOe e Upopax 10 A

4
Dynamische Kennwerte:
(-F,=0,..70%,
Ugg=2sT50045,25¥, Com1b0pT
Bezugepotential Ugg=0V)
Hurzzeichen MeObed. aln, typ. wax, Einheit

Taktperiode by 250 4000 na
High-Breite des Taktes tw(cH) 19 2000 ns
Low-Breite des Taktes tyicn) 110 2000 ne
Anstiege— und Abfall=  ¥r 30 na
zelten dea Taktes
Bezelichnung dea Schaltkreioes Tektfrequenz Belriebotenpera tur
U4 B58 D 4 Milz D...70%
UB 858 D 2,5 Mz 0442 70%
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EE-Nr., Uk 858 Di 137 87 44 000
TE ESE b1 137 &7 4% 000 B5&1%

Die vorliegenden Datenklétter dianen
ausschhieflich der Infarmation!

Es kannen daraus keine Liefarmbg-
lichkeiten oder Produktionsverbing-
lichkeitan abgeleitet weardan
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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